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Cel zajeé

Celem zaje¢ jest zapoznanie stuchaczy z wybranymi nowoczesnymi materiatami
funkcjonalnymi, ich opisem, wiasciwosciami fizycznymi i modyfikacjg omawianych
materiatéw. Dodatkowo na zajeciach zostang przedstawione nowoczesne techniki
pomiarowe wykorzystane w celu okre$lania i wyznaczania zmian materiatu wynikajgcego z
jego modyfikacji

Tresci ksztalcenia

1.

2.

3.

©oNo O A

Krystalizacjia metodg Czochralskiego, epitaksja z fazy cieklej, spektroskopia
oscylacyjna.
Wiasciwosci  optyczne  warstw  krystalicznych ~ perowskitéw i granatéow

domieszkowanych jonami ziem rzadkich.

Whasciwosci optyczne proszkéw mikrokrystalicznych boranéw domieszkowanych
jonami ziem rzadkich.

Wiasnosci materiatow warstwowych.

Metody wytwarzanie materiatéw dwuwymiarowych.

Techniki strukturyzacji urzadzen elektronowych o strukturze planarne;.
Cienkowarstwowe struktury weglowe.

Wytwarzanie metodg CVD warstw diamentowych i grafenowych.

Wytwarzanie, modyfikacja powierzchniowa nanorurek weglowych i otrzymywanie nowe;j
klasy nanowtdkien.

Wymagania Ogodlna znajomos¢ na temat budowy materiatéw krystalicznych, cienkowarstwowych i
wstepne amorficznych, tworzenia sie wigzan chemicznych, opisu oddziatywan atomowych i
molekularnych. Podstawowe zagadnienia zwigzane z odziatywaniem Swiatta z materia.
Efekty ksztatcenia/PRK
1. Ma wiedze w zakresie technologii nowych materiatéw, weglowych, E_WO01, E_WO02
warstwowych i optycznych, zna ich wiasciwosci i techniki
charakteryzaciji
2. Ma wiedze w zakresie wptywu nowoczesnych materiatow E_W08

funkcjonalnych na rozwdj elektroniki i optoelektroniki i ch
miniaturyzacje

3. Potrafi powigza¢ witasciwosci materiatow w uktadach ztozonych z ich E_UO1

potencjalnym zastosowaniem

4. Potrafi pozyskaé wiedze z réznych zrddet i stosowaé specjalistyczne E_U02, E_05




stownictwo naukowe w danej dziedzinie

5. Ma kompetencje w zakresie interdyscyplinarnych prac badawczych E_K0O4
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Szczegoétowe

informacje (m.in.

forma zaliczenia
przedmiotu)

Zajecia w ksztatcie prowadzonego wykladu podzielonego na 3 tematyczne moduty, kazdy
po 5 godzin dydaktycznych.



https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026412751631276X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026412751631276X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026412751631276X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780081019733000018
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780081019733000018

